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ABSTRAK

Telah dilakukan pendopingan aluminium pada lapisan ZnO yang bertujuan untuk
meningkatkan nilai efisiensi Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) dan mengkaji
konsentrasi doping terbaik dalam peningkatan nilai efisiensi. Sintesis lapisan
ZnO tersebut menggunakan metode Liquid Phase Deposition (LPD) pada suhu 80
°C selama 10 jam dengan variasi doplng aluminium sebesar 0%; 1,0%; 1,5%;
2,0%; dan 2,5%. Karakterisasi sampeldilakikan dengan XRD dan Spektroskopi
UV-Vis sedangkan ef| T~ eyl Angan | naI|3|s karakterlstlk I-V.
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EFFECT OF DOPED Al ON ZnO LAYER FOR DYE SENSITIZED SOLAR
CELLS EFFICIENCY (DSSC)

ABSTRACT

Doping of aluminium on ZnO layer has been done in order to increase the
efficiency value of Dye Sensitized Solar Cells (DSSC) and to investigate the best
doping concentration in increasing the efficiency value. Synthesis of the ZnO
layer used the Liquid Phase Deposition (LPD) method at 80 °C for 10 hours with
aluminum doping variation of 0%; 1.0%; 1.5%; 2.0%; and 2.5%. Sample
characterization was performed by XRD .3 \/- VIS Spectroscopy, while DSSC
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